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HC618IC03
3dB 90º 电桥芯片

Preliminary Datasheet

3dB 90°电桥芯片

 6GHz to 18GHz

 插入损耗 0.35dB

 尺寸:2.6mm×1.3mm×0.1mm

外形尺寸

参数 值(μm)

厚度 100

宽度 850

长度 1600

电极尺寸 150x120

特性
 采用国际先进的 GaAs工艺制作

 低驻波比

 插入损耗小

 裸片无封装

技术指标

频率范围: 6GHz to 18GHz
输入功率: 10W
插入损耗: <0.6dB
驻波比: <1.45
幅度平衡度: <1.0
隔离度: <15
工作温度: -55 ℃ to +125 ℃

阻抗: 50 Ohm
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测试曲线(裸片在探针平台)

耦合量&直通量 vs.频率 回波损耗 vs.频率

插入损耗 vs.频率 相对相位 vs.频率

隔离度 vs.频率


